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Feldeffektmessungen an CdS-Einkristallen
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Bisherige Untersuchungen zeigen, dal auch beim CdS
die Vorginge an der Kristalloberfliche, insbesondere
Transportvorgidnge von Ladungstrigern innerhalb ad-
sorbierter Fremdschichten einen nicht unwesentlichen
EinfluB auf die physikalischen Eigenschaften ausiiben.

Da Oberflichenzustinde mit Relaxationszeiten der
GroBenordnung usec mit Gleichfeldmessungen nicht er-
faBbar sind, wurden Wechselfeldmessungen bei Anre-
gung im Ausldufergebiet durchgefiihrt.

Gemessen wurden die effektiven Beweglichkeiten
Uett = AGs/AQ in cm?/Vsec, wobei 4Gs=Anderung des
Oberflichenleitwertes in 27!, AQ die in der Ober-
flicheneinheit induzierte Ladung in Asec/cm?.

Abb.1 und 2 zeigen wetr in Abhdngigkeit von der
Photoleitfihigkeit bei Anregung mit 4=546 mu, und
zwar bei konstanter Frequenz (f=250 Hz) und kon-
stanter Feldstirke (E=4,2 kV/cm) fiir 2 verschiedene
CdS-Einkristalle, die in Vakuum-, Sauerstoff- und Was-
serstoff-Atmosphére gemessen wurden.

Die effektive Beweglichkeit ueff wéchst zundchst mit
steigender Photoleitfahigkeit, erreicht fiir beide Kri-
stalle bei etwa 1073 Q271 cm ™! ein Maximum. Wahrend
bei Kristall 1 (Abb.1) das Maximum von geff nur

Kristall 1 Sauerstoff
15F & sVakuum
em?
Vsec dWasserstoff
5
L
% 101
<
<
S
Q
£ 5
@
o 1 1 1 L 3
0”7 0° 0’ 0 107 o-lem-!

Photoleitfahigkeit (A =546 mu) —s=

Abb. 1. Effektive Beweglichkeit uetf von CdS-Einkristall Nr. 1

in Abhéngigkeit von der nach Einstrahlung von Licht der

Wellenlinge A=546 mu gemessenen Photoleitfahigkeit nach
einer Sauerstoff-, Vakuum- und Wasserstofibehandlung.
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Abb. 2. Effektive Beweglichkeit uetf von CdS-Einkristall Nr. 2

in Abhingigkeit von der nach Einstrahlulng von Licht der

Wellenlinge 4=546 mu gemessenen Photoleitfihigkeit nach
einer Sauerstoff-, Vakuum- und Wasserstofibehandlung.

wenig ausgeprigt ist und bei Photoleitfdhigkeiten von
>10"40Q 'cm™! ein Minimum durchlduft, zeigt pest
fiir Kristall 2 (Abb. 2) im gesamten untersuchten Photo-
leitfihigkeitsbereich bis zu Werten von 1073.Q ! cm™!
nur ein einziges, aber um so ausgeprigteres Maximum,
das ebenfalls bei etwa 1075 Q! cm ™! erreicht wird.

Alle anderen untersuchten Kristalle zeigten ein ana-
loges, von der Reihenfolge der Oberflichenbehandlung
unabhingiges und reproduzierbares Verhalten. Die er-
reichten Extremalwerte von e nehmen stets in der
Reihenfolge der Sauerstoff-, Vakuum- und Wasserstoff-
behandlung ab, sind also fiir sauerstoffbeladene Ober-
flachen am groBten. Die Absolutwerte von ueft variieren
indessen recht erheblich, und zwar von nicht meBbaren
Werten bis zu solchen von 60 — 100 cm?/Vsec.

Unter Vernachldssigung der Locherleitung im CdS
kann man unter plausiblen Annahmen fiir DK, Beweg-
lichkeit und Bandaufwélbung die Dichte der Oberfla-
chenzustinde berechnen!, die in der GréBenordnung
von 10" ¢cm™2 liegen. Aus der Frequenzabhingigkeit
von uefs ergeben sich bei den von uns untersuchten
Kristallen fiir die Oberflichenzustinde Relaxations-
zeiten 2 von 1073 bis 104 sec.
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